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Multimetr  cyfrowy  typu  M-4650
firmy METEX-NDN

Znak typu GUM:  RP T 95 167

• .RQWUDVWRZ\�� ��� PP� Z\�ZLHWODF]
/&'� ]H� ZVND(QLNDPL� IXQNF\MQ\PL
i�OLQLMN��DQDORJRZ���VHULD�%��

• ���SR]\F\MQ\�SU]Há�F]QLN�obrotowy
funkcji i zakresów.

• 3RPLDU� QDSL
ü� VWDá\FK� GR� ����9
i zmiennych do 750V.

• 3RPLDU� SU�GyZ� VWDá\FK� L� ]PLHn-
nych do 20A.

• Pomiar rezystancji do 20MΩ.

• Pomiar wzmocnienia tranzystorów
�K)(��� WHVW� GLRG� SyáSU]H�
wodnikowych i akustyczny test
FL�JáR�FL�

• 3RPLDU�F]
VWRWOLZR�FL�GR����N+]�

• 3RPLDU�SRMHPQR�FL�GR���µF.

• $XWRPDW\F]Q\� ZVND(QLN� XMHPQHM
SRODU\]DFML�V\JQDáX�ZHM�FLRZHJR�

• Potencjometr zerowania zakresu
SRMHPQR�FLRZHJR�� =HURZDQLH� So-
]RVWDá\FK�]DNUHVyZ�DXWRPDW\Fzne.

• :VND(QLN�VWDQX�EDWHULL�]DVLODM�cej.

• =DEH]SLHF]HQLH� SU]HG� SU]HSL
FLD�
mi do 3kV.

• Obudowa z wysokoudarowego
tworzywa.
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M - 4650
DANE  TECHNICZNE

:\�ZLHWODF] 17 mm LCD, 4 1/2 cyfry, maks. 'UyGáR�]DVLODQLD 9V (NEDA 1604 lub 6F22)
odczyt 19999 oraz linijka analogo-
wa (tylko modele serii B).

:VND(QLN�SU]HSHáQLenia „1”

3U�G �VWDá\�]PLHQQ\��QDSL
FLH�VWD� &]
VWR�ü�RGF]\WX ����UD]\�QD�VHNXQG


áH��]PLHQQH��Uezystancja, hFE tran- Temperatura pracy 0°C do 40°C
Zakresy pomiarowe zystorów, test diod, akustyczny test 7HPS��VNáDGRZDQLD -10°C do 50°C

FL�JáR�FL��SRMHPQR�ü��F]
VWRWOi- :DJD���]�EDWHUL�� 380g ±10g  (400g seria (B))
ZR�ü� Wymiary 90 x 176 x 36 mm
$XWRPDW\F]QLH�Z\�ZLHWODQ\ ,QVWUXNFMD�REVáXJL��SDUD�SU]ewo-

:VND(QLN�SRODU\]DFML segment "—" przy ujemnej :\SRVD*HQLH dów pomiarowych,
ZDUWR�FL�SRPLDUX� EH]SLHF]QLN��IXWHUDá�

0DNV��SU�G�ZHM�FLRZ\ 20 A (AC/DC) - maks.15 min

PARAMETRY  ELEKTRYCZNE  (temp. 23 ±5°C)

FUNKCJA ZAKRES KLASA 5R]G]LHOF]R�ü

200 mV 10 µV
QDSL
FLH 2 V ± 0,05% rdg

1) ± 3 dgt
2)

100 µV
VWDáH 20 V 1 mV

(DCV) 200 V 10 mV
1000 V ± 0,1% rdg ± 5 dgt 100 mV

200 mV 10 µV
QDSL
FLH 2 V ± 0,5% rdg ± 10 dgt 100 µV
zmienne 20 V 1 mV
 (ACV) 200 V 10 mV

750 V ± 0,8% rdg ± 10dgt 100 mV

200 µA 10 nA
2 mA ± 0,3% rdg ± 3 dgt 100 nA

SU�G�VWDá\ � 20 mA 1 µA
(DCA) 200 mA ± 0,5% rdg ± 3 dgt 10 µA

� 2 A 100 µA
20 A ± 0,8% rdg ± 5 dgt 1 mA

� 200 µA 10 nA
2 mA ± 0,8% rdg ± 10 dgt 100 nA

SU�G�]PLHQQ\ � 20 mA 1 µA
(ACA) 200 mA ± 1,0% rdg ± 10 dgt 10 µA

� 2 A 100 µA
20 A ± 1,2% rdg ± 15 dgt 1 mA

200 Ω ± 2,0% rdg ± 10 dgt 0,01 Ω
2 kΩ 0,1 Ω

rezystancja 20 kΩ ± 0,15% rdg ± 3 dgt 1 Ω
(OHM) 200 kΩ 10 Ω

2 MΩ 100 Ω
20 MΩ ± 0,5% rdg ± 5 dgt 1 kΩ

F]
VWRWOLZR�ü 20 kHz ± 2,0% rdg ± 10 dgt 1 Hz

( f kHz) 200 kHz 10 Hz

SRMHPQR�ü 2000 pF ± 2,0% rdg ± 20 dgt 0,1 pF

(CAP) 200 nF 10 pF
20 µF ± 3,0% rdg ± 30 dgt 1 nF

����]DNUHV\�GRVW
SQH�W\ONR�Z�PRGHOX�EH]�OLQLMNL�DQDORJRZHM�WM��0������

���UGJ���ZDUWR�ü�RGF]\WX������GJW���ZDUWR�ü�RVWDWQLHM�F\IU\�]QDF]�FHM�


